Wzmacniacze réznicowe — wlasciwosci wielkosygnalowe
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Prady kolektoréw tranzystorow spetniajg zaleznosci:

ley = les €XpUge; /@1 )
leo = les €Xp(Uge, /@1 )

skad po podzieleniu stronami wynika stad, ze:
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Poniewaz | =1, + 1., to mozna stad wyprowadzi¢ nastepujgce zaleznosci:
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Przeksztatcajgc zalezno$¢ na I, otrzymujemy:
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W podobny sposdb mozna uzyskaé zaleznosc¢ opisujgcq prad kolektora drugiego
tranzystora. Dostaniemy wtedy nastepujaca zaleznosé:
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Z powyzszych rownan mozna wyznaczy¢ zaleznos¢ réznicowego napiecia
wyjsciowego od réznicowego napiecia wejsciowego:

Uor =Ug, =Ucc = 1eiRe =Uce + 1R :(Icz - |c1)Rc =
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Ponizszy rysunek pokazuje przebieg wielkosygnatowej charakterystyki przejsciowe;j
wzmachniacza réznicowego.
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